SU 165 R

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor fir Transverter,
Sd’loltnetzteile und cllgemeine Anwendung

Bauform 5 TO3
Warmewiderstand Rije < 2,5 K/W

i
Grenzwerte (gliltig fir den Betriebstemperaturbereich)

Ucerm (Ree = 100 Q) 200V
Uceo (B =0) 350V
ic . 2,5A
Icm 3,0A
iBMm 2,5 A
Pt  (bei 9 < 90°C) 10W
& -~25...+115°C
Ja : -25...+100°C

Elektrische Kennwerte bei 9 =25°C~5K

lces ~ (Ucesm = 900V, Uge= 0) < 1,.0mA
UcEar  (lc = 1A, I8 = 0,2A) < 30V
UBEsat (lc = 1A,I8 = 02A) < 15V
ton (Ic = 1A) <1 ps
toft o (I8 = 0,2A, -8 = 0,4A) <5 ps



